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Inventia se refera la inregistrarea informatiei pe purtétori fototermoplastici si electronografici.

Se cunoaste stratul fotosensibil pentru purtatori de informatie ce contine As — 35...45%, Se — 45...55%, Cu sau
Ag—1...5%, Sn sau Pb—3...9% [1].

Straturile fotosensibile, confectionate din compozitia care contine atomi ai metalelor grele in raport de 3% si mai

Cea mai apropiata solutie este stratul fotosensibil pentru purtatori de informatie ce contin, % mas. [2]:

As283 81,5...82,3
As2Se3 17
Sn 0,7...1,5.

insa, indiferent de faptul ci aceste straturi sunt sensibile in domeniul lungimii de unda Roentgen, ele nu poseda
sensibilitate in domeniul ultraviolet al spectrului, in special la A=352 nm.
fotosensibil pentru purtatori de informatie, in special in domeniul ultraviolet al spectrului.

Esenta inventiei consta in faptul ca stratul fotosensibil pentru purtatori de informatie este constituit din solutie
dura de sulfura si seleniura de arseniu si bismut, in urmatorul raport, % mas.:

As283 79,2 ... 93,5
As2Se3 5,0...20,0
Bi 0,8...1,5.

domeniul ultraviolet al spectrului.

Prezenta inventie este ilustratd prin urmatoarele exemple:
Exemplul 1. Pe suport electroconductibil prin metoda evaporarii in vid se aplica stratul fotosensibil, care consta
din solutie dura de sulfura si seleniurd de arseniu cu adaos de bismut 1n urmatorul raport al maselor, %:

As283 93,5
As2Se3 6,7
Bi 0,8.

Exemplul 2. Pe suport electroconductibil prin metoda evaporarii in vid se aplica stratul fotosensibil, care consta
din solutie dura de sulfura si seleniurd de arseniu cu adaos de bismut in urmatorul raport al maselor, %:

As283 84,5
As2Se3 15,07
Bi 1,0.

Exemplul 3. Pe suport electroconductibil prin metoda evaporarii in vid se aplica stratul fotosensibil, care consta
din solutie dura de sulfura si seleniurd de arseniu cu adaos de bismut in urmatorul raport al maselor, %:

As2S3 79,2
As2Se3 19,3
Bi L,5.

Purtatorul fototermoplastic de informatie cu stratul fotosensibil propus in prezenta inventie se confectioneaza
astfel. Suportul din polietilentereftalat se acopera cu un strat de crom cu grosimea de 1¢10-2 um, apoi prin metoda
evaporarii in vid se aplica stratul fotosensibil, care consta din solutie durd de sulfura si seleniurd de arseniu cu adaos de
bismut cu grosimea de ~ 2 um, peste acest strat fotosensibil se aplica stratul de termoplastic pe baza copolimerului
stirolului si butilmetacrilatului cu grosimea de 1,5 um.

Purtatorul de informatie ce contine stratul fotosensibil propus poseda o sensibilitate cu un ordin mai inaltd decat
in cazul celei mai apropiate solutii si poate fi utilizat pentru fotografierea diferitelor obiecte atat in spectrul vizibil, cat si
in domeniul ultraviolet al spectrului.



